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摘要(译)

本发明公开一种OLED‑TFT基板及其制造方法、显示面板。本发明设计
TFT的半导体图案不仅包括源极图案和漏极图案的接触区，而且作为
OLED的阳极，省去制作OLED阳极的这一道黄光制程，并且采用喷墨打
印技术形成OLED的有机发射图案，也可以省去一道黄光制程，从而减少
黄光制程的道数，降低生产成本。
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